i

. . . Centro de Investigacién y Desarrollo
I‘[’nsl;ltutolNa.cu;nzl dtvial e en Telecomunicaciones, Electrénica
4 e Tecnologia Industr [“ITEl elnformatica

JORNADAS DE DESARROLLO Electrénica e Informatica
M E INNOVACION — A
OCTUBRE 2000 Desarrollo Tecnologico

Compatibilidad Electromagnética
en Teléfonos Activos
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El crecimiento que ha tenido en nuestros dias el desarrollo de modernos equipos de
telecomunicaciones, en particular el caso de teléfonos que emplean componentes
activos, y que funcionan conectados a la red publica, con frecuencia se encuentran
afectados en su normal desempeno por la presencia de radiotransmisores de
broadcasting de Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada de muy alta potencia. Se
ha detectado por parte de las empresas prestatarias del servicio telefénico, que
abonados situados en las proximidades de las torres transmisoras muchas veces no
pueden escuchar con claridad la voz del otro abonado, y en otros casos no pueden
marcar el numero deseado, lo que obliga a operar el equipo en el modo pulso para
poder establecer la comunicacion. Estas interferencias de radiofrecuencia se acoplan
en forma radiada al aparato telefénico en forma directa, o se acoplan a la instalacion
de lared puUblica en su planta externa, y llegan al aparato afectado en forma conducida
através de la linea telefénica.

LElectromagnética El trabajo del Laboratorio de Interferencia y Compatibilidad Electromagnética de
CITEI, consistidé en disenar un procedimiento con las técnicas de medicién
especificas y definir adecuadamente los umbrales de susceptibilidad, para
alcanzar y asegurar la compatibilidad electromagnética de los teléfonos activos.
Estos aparatos reciben la sefnal interferente de radiofrecuencia y al ser procesada
por los componentes activos, de modulan la senal de AM o FM vy |la sefnal de audio
obtenida aparece superpuesta a la recibida en la capsula receptora y ademas es
reinyectada a la linea telefonica. Los niveles de reinyeccion tolerables aparecen
claramente definidos en el protocolo de medicidn como asi también las
caracteristicas y parametros de la sehal interferente.
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Si bien existen normas genéricas internacionales que se tomaron como
referencia, el procedimiento de medicion elaborado define condiciones
especificas vinculadas con la realidad local. La aplicacién de este protocolo Electromn
obliga a generar un procedimiento técnico para guiar la construccién de la
planta externa perteneciente a la prestataria del servicio telefénico, como asi
también a introducir técnicas de mejoramiento de la inmunidad
electromagnética a las empresas fabricantes de aparatos telefénicos activos. En
muchos modelos se ha presentado la necesidad de controlar muchos puntos de
resonancias multiples, a distintas frecuencias, algunas vinculadas con el cable
bobinado extensible que une el auricular con el aparato. Dentro de las
condiciones de medicion establecidas en nuestro protocolo, se puso especial
énfasis en la disposicion del cableado del equipo a ensayar como del auxiliar a
efectos de lograr una muy buena repetibilidad y confiabilidad en la
determinacion de lainmunidad electromagnética.
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CONCLUSIONESY

Considerando el grado de severidad registrado en el medio ambiente electromagnético local, la
aplicacion de este procedimiento asegura a la compania prestataria del servicio telefénico que se
alcance una buena calidad de servicio ya que impone a los fabricantes de aparatos telefonicos
activos el cumplimiento de condiciones de inmunidad para los mismos, asegurando al abonado
dentro de ciertos limites, una recepcion que mantenga la intelegibilidad de la voz respetando las
propiedades sofométricas establecidas por las normas internacionales existentes.
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